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摘要(译)

本发明实施例涉及一种液晶显示技术，提供一种移位寄存器单元电路，
移位寄存器，阵列基板和显示装置。在移位寄存器单元电路中添加第一
TFT，并且当帧起始信号处于高电平并且正向时钟信号从低电平变为高
电平时，用于下拉节点PU的电平，使得可以避免由耦合电路的耦合效应
引起的输出信号中产生的H线缺陷，这有利于提高产品的生产率和产率。
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